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OEM: RFT Transistor GF147 Datasheet

GF 147 RET
electronic

Germanium-pnp-Planartransistor der Bouform A 4/15 - do nach TGL 11811 fir Vor-,
Misch- und Oszillotorstufen bis 900 MHz.

a7

Masse co. 04 g

Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung -Uero = 20V 1
Kollektor-Emitter-Spannung Ugeo = 15V
Emitter-Basis-Spannung . = 0,3V
Gesamtverlustleistung Pwu = 60 mW
Kollektorstrom “leu = 10mA
Bosisstrom -l = 1mA
Sperrschichttemperatur hy = 90°C
Umgebungstemperatur Y B = " his J-50%C
Warmewiderstand Risia = 750 grd/W
Warmewiderstand Renic = 350 grd/W
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
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Statische Kennwerte

Kallektor-Basis-Reststrom =lcao
“Uce = 20V

le = (]

Kollektor-Emitter-Reststrom “lero
e =15V

Ie S|

Emitter-Bosis-Reststrom =lego
~Uge = 03V

le == (]

Dynomische Kennwerte .
Dbergangsfrequenz fr
=Uce = 10V

I 0 ik

1 = 100 MHz
KurzschluBstromverstarkung hsig
=Uee = 10V

-le = 2mA

Rouschmalb F
“Ueca = 10V

-le = ZmA

f = 800 MHz

R, = 6002

Leistungsverstérkung Gys
“Uee = 10V

-lg = 2mA

f = B00 MHz

Ry = 2kid

Bestellbeispiel fir einen Transistor

Min. Typ M.
8 ph

500 whA

100 wA

650 MHz

10

6dB

11,5 dB |

Transistor GF 147
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KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Rihrenwark Anna Seghers Neuhaus
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